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Regon 291008840 dla Wykonawcow zadania nr 1

[ ,,Poprawa efektywnoéc: energetyczne] Z wykorzystaniem odnawialnych zrodel energu w sektorze
pubhcznym i mleszkaniowym [kolektory sloneczne, msta!aqe fotowoltalkl)

Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajgcy uzna za spelniajgce wymogi réwnowazno$ci moduty monokrystaliczne w technologii PERC
zamiast back contact?

Zamawiajgcy zapisal, iz dopuszcza zastosowanie produktéw réwnowaznych pod warunkiem, Ze posiadajg
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w =zalgcznikach do SIWZ
Technologia back contact stuzy zwigkszeniu sprawno$ci ogniw poprzez zastosowanie elektrod umieszczonych z
ich tylu. Rozwigzanie do w przeciwiefistwie do klasycznego uktadu szynowoddéw umieszczonych z przodu,
facznie z siatkg drobnych elektrod sprawia, ze ptytki krzemowe nie zostajg zastonigete w zadnym miejscu, co
zwicksza ich powierzchnie padania fotondw i uzyski energetyczne z tym zwigzane. Nie jest to jednak jedyne
rozwigzanie, w ktérym mozna zwickszy¢ sprawnoé¢ ogniw dzieki umieszczeniu dodatkowych elementéw na ich
tytach.

Alternatywnym rozwiazaniem jest np. technologia PERC (ang. Passivated Emitter and Rear Cell - pasywacja
emitera tylnej czesci ogniwa). Opiera sie ona na zastosowaniu pod krzemowa ptytka warstwy diaelektryka
odbijajgcego $wiatto docierajace do dolnej warstwy ptytki bez wygenerowania elektronu z powrotem w gtab
ogniwa. Dzieki temu fotony ponownie s3 kierowane na krzem w celu wytworzenia wigkszej ilosci pradu.
Technologia PERC rowniez wiec pozwala na zwiekszenie sprawnosci ogniw i uzyskéw z nich, zwlaszcza w
przypadku zastosowania ogniw monokrystalicznych. Jednocze$nie prawidtowo wykonane moduly réwniez
posiadajg bardzo dobry temperaturowy wspétczynnik mocy i inne parametry jakoSciowe.
Podobnie jak technologia back contact, PERC réwniez umozliwia uzyskiwanie wysokich mocy przy
jednoczesnym zmniejszeniu wielkoéci i wagi samych modutéw (o poréwnywalnej mocy), co réwniez utatwia i
przyspiesza prace montazowe. Odporno$¢ na LID jest w przypadku PERC standardowa. Jednakze cena modutow
back contact (rzadko produkowanych), mimo minimalnie wiekszych uzyskéw, jest bardzo wysoka i prad
produkowany z nich jest ostatecznie duzo drozszy. Zastosowanie modutéw back contact bardzo wydtuza okres
zwrotu.

Z powyzszych powoddw, prosimy o uznanie modutéw w technologii PERC za rozwiazanie w pelni rownowazne
do back contact (bez koniecznoéci spelnienia wymogu ws. LID).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uznaje moduléw w technologii PERC za rozwigzanie w pelni réwnowaizne do back
contact (bez koniecznosci spelnienia wymogu ws. LID). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktow
réwnowaznych pod warunkiem, ze posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w
zatgcznikach do SIWZ, natomiast moduly wykonane w technologii PERC, nie spelniajg wymagan Zamawiajgcego
dotyczacego LID (Light Induced Degradation) czyli degradacji wywotanej swiattem.
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